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KM23C4100D-10 [SAMSUNG] 

MASK ROM, 256KX16, 100ns, CMOS, PDIP40, 0.600 INCH, DIP-40; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 KM23C4100D-10
	生产厂家：	
	    SAMSUNG SEMICONDUCTOR
      
	描述和应用：	MASK ROM, 256KX16, 100ns, CMOS, PDIP40, 0.600 INCH, DIP-40
 有原始数据的样本ROM 光电二极管 内存集成电路
	PDF文件：	总5页 (文件大小：101K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：KM23C4100D-10参数
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	DIP
	包装说明	DIP, DIP40,.6
	针数	40
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.71
	风险等级	5.92
	最长访问时间	100 ns
	其他特性	CONFIGURABLE AS 256K X 16
	备用内存宽度	8
	JESD-30 代码	R-PDIP-T40
	JESD-609代码	e0
	长度	52.42 mm
	内存密度	4194304 bit
	内存集成电路类型	MASK ROM
	内存宽度	16
	功能数量	1
	端子数量	40
	字数	262144 words
	字数代码	256000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	组织	256KX16
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	DIP
	封装等效代码	DIP40,.6
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	IN-LINE
	并行/串行	PARALLEL
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	5 V
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	5.08 mm
	最大待机电流	0.00005 A
	子类别	MASK ROMs
	最大压摆率	0.05 mA
	最大供电电压 (Vsup)	5.5 V
	最小供电电压 (Vsup)	4.5 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	NO
	技术	CMOS
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	THROUGH-HOLE
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	宽度	15.24 mm
	Base Number Matches	1


	110G2G43
	110Q2G43
	LTC5593IUH#TRPBF
	LTC5593IUH#PBF
	MCMA25PD1600TB
	SAC-6P-3,0-PUR/DTFS
	T1131A1-ND3G-1-50
	CD54HCT367H
	1713842
	MZC180A5
	EMK22H2H-4.000MTR
	FH26W-39S-0.3SHW(97)
	C0805C471K5RAC7013
	HCD64F38002C4
	VPL36-700
	DDV24W7S300G30LF
	DDV24W7S300G40LF
	DDV24W7S300H30LF
	DDV24W7S300H40LF
	DDV24W7S343G30LF
	DDV24W7S343G40LF
	DDV24W7S343H30LF
	DDV24W7S343H40LF
	DDV36W4S300G30LF
	DDV36W4S300G40LF
	DDV36W4S300H30LF
	DDV36W4S343G30LF
	DDV36W4S343G40LF
	DDV36W4S343H30LF
	DDV36W4S343H40LF
	DDV47W1S300G40LF
	E1SBA18-7.3728M
	E1SBA18-7.3728M TR
	CY8C910-40LC
	F950G337KTAAM1Q2
	F951A686KBAAM1Q2
	1706166
	IDT77V500S25BC8
	LMJ120EG-5.0
	MAX20459ATJA/V+
	EH3945ETTS-7.3728MTR
	DZ1100N22KTIMHPSA1
	T3624504
	T3624518
	T3624548
	T3644058
	T3644504
	T3644528
	T3644548
	16ML22MEFCFA4X7
	16ML22MEFCKC4X7
	ABL6M-12.000MHZ-S-B2
	DS1090U-1/T
	DS1090U-16/T
	DS1090U-2/T
	DS1090U-32/T
	SR40-045
	SR40-04
	1702520
	R3113D261D-TR
	R3113D441D-TR
	71661-2518
	71661-2568
	71661-2513
	71661-2540
	A5030UC6L
	KM416V4000BS-6C
	9LPR501HGLF
	9LPR501HGLFT
	1EZ130D1
	1EZ130D10
	1EZ120D2
	1EZ170D
	1EZ170D1
	1EZ170D10
	LC503QPG1-15H-A-MT
	IDT7005L20PFI
	7001.8111.9
	FX2B-32P-1.27DS(71)
	264-7UYOC/S530-A4
	51EMBPT30-01-2-05S
	TLP521-2X
	TLP521-4GR
	TLP521-4X
	TLP521-4XGB
	TLP521X
	TLP521XGB
	TLP521-2XSM
	83421-9043
	83421-9044
	83422-9013
	83422-9018
	83424-9019
	83424-9021
	1415300
	A847FY-330M
	WJCE6210882214
	113D356C3100P1
	113D416C3100P1
	113D106C5050G1
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描述和应用

MASK ROM, 256KX16, 100ns, CMOS, PDIP40, 0.600 INCH, DIP-40
 有原始数据的样本ROM 光电二极管 内存集成电路
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